




























专利名称(译) OLED阵列基板，其制造方法以及发光二极管显示器

公开(公告)号 US20190288226A1 公开(公告)日 2019-09-19

申请号 US16/215886 申请日 2018-12-11

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

[标]发明人 LI DONG
KRISTAL BORIS
ZHANG YUANMING

发明人 LI, DONG
KRISTAL, BORIS
ZHANG, YUANMING

IPC分类号 H01L51/50 H01L51/52 H01L51/56

CPC分类号 H01L51/502 H01L51/5092 H01L51/5209 H01L51/56 H01L51/5056 H01L51/5072 H01L27/3246 H01L51
/5225 H01L51/5088 H01L51/5012 H01L51/5203 H01L51/5281 H01L27/3211 H01L51/00 H01L27/32 
H01L27/3258 H01L27/326 H01L51/50 H01L51/5064 H01L51/5068 H01L51/508 H01L51/5084 H01L51
/52

优先权 201810213261.X 2018-03-15 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种OLED阵列基板，包括多个像素结构，包括多个像素单元，所述多个
像素单元中的每一个包括：基底基板;第一电极，设置在基底基板上方;发
光层，设置在第一电极的背离基底基板的一侧上;第二功能层设置在发光
层的背离基础基板的一侧上，其中第二功能层包裹发光层。
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